Ducdiode-Endpentode

fir Empfangsglelichrichliung
und NF-Endverstarkung

max, 92

1
Gewicht ca. 35 g
1. Helzerwerte fur Parallelspelsung
Helzspannung Uh 6,93 V
Heizstrom _ Ih ca. 0,8 A

Oxydkatode, indirekt geheizt

2« Detriebswerte
a) Diodensystem als Demodulator,

Damplfungswiderstand Hdﬁ’ der durch die Demodulatorschal-
tung an den angesciilossenen Punkten des Schwingungskrei-

ses aulftritt, in ML

Hochfrequenzsgpannung an
der Diodeastrecke UmaB

Arbelts- RaB = TMQ] 0,29 0G,3%6 N 05210453

wider=—

stand R =O,5MQ 0'17 0.21 0,28 0,291 0,29

aB
der
Diode REB=O,2MQ O,121 04131 0,173
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EBL 71

b) Endpentodensystem

Anodenspannung UaL
Schirmgitterspannung Uoy
Katodenwidergtand Rk
Gittervorspannung U1L
Anodenstrom IaL
Schirmgitterstrom IEL
Steilheit SL
Innenwiderstand RiL
Optimaler Anpassungs-
widerstand RaL
Ausgangsnutzleistung HnaL
Klirrfaktor kL
Giltterwechselspannung Uw1L
Empfindlichkeit(NaL=50mW) U 11,
%, MeBwerte {(statisch)

a) Diodensystem
Diodenspannung UaB
Diodenstrom IaB

b) Endpentodensystem
Anodengpannung UaL
ochirmgitterspannung UEL
Gitftervorspannung Uqp
Anodenstrom IaL
Jchirmgitterstrom I2L
Steilheit SL

4o Grengwerte

a) Diodensystem
Scheitelwert der
Diodenspannung Ua1Bmax=U
Diodengleichstrom I

Diodenslrom-
einsatzpunkt(I__ 5=

ea1Bmin™

: {in

a1Bmax"+a2Bmax

a’28max

UeazBmin

250
250
105

~5,2
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b) Endpentodensystem

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenverlustleistung

oschirmgitterkaltspannung

Schirmgitterspannung

Schirmgitterverlust-
leistung bei Um1L=0

Schirmgitterverlust~
leistung bei N -=4,5W

Katodenstrom
Gitterstromeinsatze~
punkt (IB1L=+0,3/uA)
Gitterableitwideratand

AuBerer Widerstand zwi-
aschen Heizer und Kstode

Spannung zwischen Heisger

und Katode (Gleichspan-

nung bzw. Effektivwert der

Wechselspannung)

5. Kapazitéten

a) Diodenaystem

C = 1|8 pF

alkB
Cﬂsz = 2,0 pF

Cataop < 0025 pF

b) BEndpentodensystem

C 1,2 DpF

1al, <

c) Dioden- und Endpentodensystem

alBal <

CEQBaL < 0,02 pF

C
C

a1BiL < Oo1 PF

a2B1y < 9105 PF

151, 1950
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6. Besondere Hinweise

Die negative Vorspammung fiir das Steuergitter der Pentocde
soll grundgatzlich mittels Katodenwiderstand erzeugt
werden, Jedoch ist auch eine halbasutomatische Verspan-
nunggerzengung danm zulassig, wenn der Katodenstrom der
EBL 71 mehr als 50% des Gesamtstroms eines Empfangsgeri-
tes ausmacnt und der als Grenzwert genannte Maximalwert

deg Gitterableitwiderstandes entsprechend unterschritten
wird.

egen der hohen Steijilheit der Pentode ist zur Unterdriik-
kung von UKW=-5tOrschwingungen ein nicht itberbriickter
Dampfungewiderstand von-etwa 1 k& in die Zulelitung zum
Steuergitter zu legen. SAmtliche Verbindungsleitungen sind
so kurz wie nur ifgend miglich zu bemessen.

Wit rucksicht auf die Brummspannung darf die Verstdrkung
zwigchen Demodulatordiode und Steuergitter nicht hbher
sein als 60-fach und der Heizeranschluf3 neben dem Katoden-
stift ist mit dMasse zu verbinden. Aus dem gleichen Grunde

ist zur Empfangsgleichrichtung die Diodensrode a2B zu ver-
wender.,

Die maximal zulﬁﬁsige Abweichung der Heizspannung betrigt
+ 10% vom Sollwert 6,3 V.
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